ITME DANE WSTEPNE LINIA OPOZNIAJACA z APFP DL 506

OBUDOWA Parametr Warto$é |Jednostka
Czestotliwos¢ srodkowa (fo) ~ 506 MHz
Metalowa SIP — 6M Szeroko$¢ pasma przepustowego (3dB) > 300 kHz
Ttumiennos$¢ wtraceniowa przy (fo) 9 dB
. 18.7 max. Poziom odniesienia dla podanych nizej wartosci
~ Tlumiennos¢ wzgledna
dolne pasmo zaporowe 496 + (fo - 6) MHz > 35 dB
8.6 max. gorne pasmo zaporowe (fo + 6) + 516 MHz > 35 dB
? ¢ ‘4" @ ?7‘& 6 Dobro¢ (QL) z obcigzeniem 50 Q 2000 -
— A Temperatura kompensacji (To) 20 °C
4% 254 | Temperaturowy wspétczynnik czestotliwosci 0,04 ppm/°c2
(TWCz2)
163 6.2 Materiat podioza Kwarc 36°YX
r \ N\
3.3 max. '1
RN X iﬂj CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWE
2.8 [2.54 - ¢ 0.45 TRN LOG 19 dB/ REF -9.424 dBE 1:-9.4245 dB 505.942 568 MHz
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Uktad wyprowadzen S0B5. 9125/ MHa  §
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1 - wejscie
2 - wejscie faczone z masg uktadu
3 - masa ukfadu START 496,000 008 MHz STOP 54E.806 088 MHz

4 - wyjscie taczone z masag uktadu
5- Wyjécie TRN  LOB 3 dB/REF ~9.435 dB 1:-9.4392 dB__ 505.918 098 MHz
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WARUNKI POMIARU e Mz
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- temperatura otoczenia : 23°C
- impedancja sterujaca : 50 Q / \
- impedancja obcigzenia : 50 Q /

Nt
uf>/

‘\

START 585.900 608 MHz ETOP 567.888 800 MHz
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